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Parylene Kaplama Sistemi

Kabul Protokolu Kriteleri
Bu kabul prosediirii, teknik sartnameye uygun olarak teslim edilen Parylene kaplama sisteminin
kurulumu, fonksiyonlarinin dogrulanmasi ve performansinin test edilmesi amaciyla uygulanacaktir.

1. Evrak ve Dokiiman Kontroli

Tedarikei asagidaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmelidir:

1.1. Kullanim kilavuzu (Operation Manual)

1.2. Bakim kilavuzu (Maintenance Manual)

1.3. Elektrik semalar1 ve altyap1 gereksinimleri

1.4. Yazilim arayiizli ve kontrol sistemi kilavuzu

1.5. Kalibrasyon sertifikalar1 (varsa)

1.6. CE uygunluk beyani ve ilgili direktif sertifikalar

1.7. Teslim edilen tiim aksesuarlarin ve sarf malzemelerinin listesi
1.8. Garanti belgesi

2. Fiziksel Kurulum ve Mekanik Kontrol

2.1. Sistem Tiirkiye elektrik altyapisina uygun sekilde baglanmis olmalidir (220-240 V veya 380—400 V /
50 Hz).

2.2. Vakum haznesi, kapak, tastyici sistem, buharlastirici, piroliz bélgesi, cold trap ve tiim 1s1 kontrollii
hatlar gzle ve fonksiyonel olarak kontrol edilmelidir.

2.3. Hazne ve kapak yiizeylerinde ¢izik, deformasyon ve sizdirmazlik problemi olmamalidir.

2.4. Hazne i¢i doner platform (rotary) calistirilarak diizgiin, titresimsiz hareket dogrulanmalidir.

2.5. Soft-venting mekanizmasi test edilmelidir (yavas ve kontrollii havalandirma).

2.6. Tim kablolar, baglantilar, borulamalar dogru monte edilmis olmalidir.

3. Vakum Sistemi Testleri

3.1. Vakum pompasinin ¢alismasi ve ses seviyesi kontrol edilmelidir.

3.2. Sistem bos haznede vakuma alinmali ve 1X10~* mbar veya daha iyi basinca ulasabildigi
dogrulanmalidir.

3.3. Vakuma ulasma siiresi kaydedilmelidir (tipik olarak 5-15 dakika).

3.4. Basing sensorleri (Pirani / kapasitif manometre) dogru okuma yapmalidir.

3.5. Vakum kesildiginde geri akis (backstreaming) olmamalidir.

4. Soguk Tuzak (Cold Trap) Testleri

4.1. Cold trap aktif hale getirilir ve hedef sicakliga ulastig1 dogrulanir.

4.2. Chiller veya elektro-mekanik sogutma diizeni stabil ¢aligmalidir.

4.3. Soguk ylizey sicaklik kararlilig1 gozlemlenir.

4.4. Liquid nitrogen kullanilmaksizin ¢alistig1 dogrulanir (sartnameye uygun).




| SABANC! ONIVERSITES!
S U N U M NANOTEKNOLOJI ARASTIRMA
| VE UYGULAMA MERKEZI
4.5. Cold trap’in hazneye monomer tasinimini engelledigi islevsel test ile dogrulanmalidir (bos proses
veya disiik kiitleli dimer ile yapilabilir).

5. Buharlastirici ve Piroliz Bolgesi Testleri

5.1. Dimer besleme Unitesi kontrol edilir.

5.2. Piroliz tinitesi hedef sicakliga alinir (650-750 °C araliginda).
5.3. Sicaklik stabilitesi =1-2 °C dogrulanir.

5.4. Dijital sicaklik kontrol arayliziiniin dogru ¢alistig1 test edilir.
5.5. Tiim 1sitict hatlar ve sensorler dogru ¢alismalidir.

6. Yazilhim ve Kontrol Sistemi Dogrulamasi
6.1. PC tabanli kontrol yazilimina giris yapilir.
6.2. Dokunmatik ekran fonksiyonlar1 test edilir.
6.3. Yeni bir kaplama regetesi olusturulur, kaydedilir, diizenlenir.
6.4. Asagidaki parametrelerin yazilim tarafindan kontrol edilebildigi dogrulanir:
i.  Piroliz sicaklig1
ii.  Buharlastirici sicakligi
iii.  Soguk tuzak durumu
iv. ~ Vakum seviyeleri
v.  Hazne sicaklig1

6.5. Parametre-zaman grafikleri olusturulur.

6.6. Veri kayit/log fonksiyonlar test edilir (Excel/CSV export).

6.7. Alarm, hata kayd1 ve bakim hatirlatmalar1 goriintiilenir.

6.8. Kapi, basing, sicaklik gibi kritik interlock fonksiyonlar1 test edilir.
6.9. Uzaktan erigim (minimum: monitoring) baglantis1 dogrulanir.

7. Guvenlik Testleri

7.1. Acil durdurma butonu test edilir.

7.2. Kapr kilit interlock sistemi test edilir (kap1 agikken sistem ¢alismamalidir).

7.3. Asirt sicaklik ve agir1 basing durumlarinda sistemin korumaya ge¢mesi dogrulanir.
7.4. CE sertifikalan fiziksel olarak teyit edilir.

8. Kaplama Performans Testi (Coating Test)
(Performansin yeterliligini dogrulamak i¢in yapilir, proses optimizasyonu zorunlu degildir.)
8.1. Sistem kisa bir Parylene C veya N kaplamasi ¢alistiracak sekilde hazirlanir.
8.2. Kaplama islemi sirasinda:
i.  Vakum stabilitesi

ii.  Piroliz sicaklig stabilitesi

iii.  Cold trap ¢alisma durumu

iv.  Dimer buharlastirma stabilitesi

v.  Yazilim lizerinden parametre izleme
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kontrol edilir.
8.3. Test numunesi tlizerinde kaplama kalinlig1 6l¢iiliir (profilometre veya optik yontem).
i.  1-5 pum test kaplamas1 genelde yeterlidir.
ii.  Kaplamanin iiniformitesi gorsel ve dl¢limsel olarak incelenir.
8.4. Ylizeyde partikul, delaminasyon, yanma izleri olmamalidir.

9. Egitim Dogrulamasi

Uretici tarafindan verilen egitimin asagidaki basliklar1 kapsadigi dogrulanir:
9.1. Sistem baslatma/durdurma

9.2. Dimer yikleme prosedrt

9.3. Regete olusturma ve diizenleme

9.4. Piroliz ve buharlastiric1 ayarlar

9.5. Cold trap bakimi

9.6. Vakum sistemi giinliik bakim adimlart

9.7. Sarf malzemesi degisimi

9.8. Ariza tespiti ve giivenlik prosediirleri

10. Kabul Kriterleri

Sistem asagidaki kosullar saglandiginda kabul edilmig sayilir:
10.1. Teknik sartnameye uyumluluk dogrulanmaistir.

10.2. Vakum sistemi hedef basinca ulagsmaktadir.

10.3. Piroliz birimi hedef sicaklik araliginda stabil ¢alismaktadir.
10.4. Cold trap fonksiyonlar1 eksiksizdir.

10.5. Yazilim ve kontrol sistemi tiim parametreleri dogru yonetmektedir.
10.6. Giivenlik interlock’lar1 hatasiz ¢alismaktadir.

10.7. Kaplama performans testi olumlu sonug¢ vermistir.

10.8. Operator egitimleri basariyla tamamlanmastir.

10.9. Teslimat evraki ve aksesuarlar eksiksizdir.

11. Kabulun Reddi

Asagidaki durumlarda kabul yapilamaz:

i. Sistem teknik sartnameyi kargilamiyorsa

ii. Vakum sistemi hedef basinca ulagmiyorsa

iii. Piroliz sicaklik stabilitesi yetersizse

iv. Cold trap fonksiyonlarinda problem varsa

v. Glivenlik testleri basarisiz olursa

vi. Yazilim kritik fonksiyonlar1 yerine getiremiyorsa

vii. Kaplama testinde ciddi hata, uniformite problemi veya anomali gorulirse
viii. Belgeler veya aksesuarlar eksikse

(Tedarikgi sorunlar1 giderdikten sonra testler tekrar yapilir.)




